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                                                     May 24-26, 2020   Shanghai, China

SNEC 14th (2020) International Photovoltaic Power Generation and 

Smart Energy Conference
Speaker Form
感谢您对SNEC (2020) PV POWER CONFERENCE的支持！请将填写完的演讲嘉宾表格电子版（中英文，将被收录大会资料中）于2020年3月10日前发送至SNEC (2020) PV POWER CONFERENCE组委会秘书处。
为确保会议现场秩序，所有演讲嘉宾请于2020年5月10日前提交现场演讲文稿（幻灯片数量在20页以内，尺寸16:9），组委会不接受任何以保密为借口的延迟或推脱，因为所有的演讲内容应为可公开信息。此后演讲文稿若有修改，演讲嘉宾需携带该文稿至现场注册处更新。SNEC大会组委会在此郑重承诺，我们不会在任何情况下以任何方式在会议之前公开任何提交上来的材料。
	姓名

Name
	杨德仁
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Attach here：

A Personal Colorful Photo

	职务

Position
	工学部主任
	

	公司

Company
	浙江大学
	

	现场联系电话

Mobile for On –site Contact
	13957130642

	E-mail
	mseyang@zju.edu.cn

	请 “(” 您将参加的晚宴
	( 5月24日    ( 5月25日     ( 5月26日

	个人简介

Personal Brief Introduction
	杨德仁教授，中国科学院院士，现任浙江大学工学部主任，硅材料国家重点实验室主任，浙江大学半导体材料研究所所长，国家自然科学基金委创新团队、科技部重点领域创新团队、教育部长江学者创新团队负责人。兼任国家重大科技专项（02）总体专家组成员，中国光伏专委会副主任。
长期从事半导体硅材料的研究。以第一获奖人获得国家自然科学二等奖2项、国家技术发明二等奖1项，省科学技术一等奖4项和其他省部级科学技术科技奖4项。在发表SCI检索论文740多篇，SCI论文他引14300多次，H因子63，在国际会议（Invited）邀请报告60多次。获得150多项国家授权发明专利，研究成果在生产中取得重大的经济效益。
Prof. Deren Yang is an academician of Chinese Academy of Science, and a Cheung Kong Professor at Zhejiang university in China. He is also the dean of Faculty of Engineering, the director of the State Key Lab of Silicon Materials and the Semiconductor Materials Institute at Zhejiang University in China, and vice president of Chinese Photovoltaic Society. He has engaged in the research of silicon materials used for microelectronic devices, solar cells and nano-devices. He has authored 17 books as an author or co-authors, and edited 6 proceedings of international conferences. He has published over 740 SCI cited papers in international peer reviewed journals, such as AM, Nano Lett. JACS, APL, PRB and et al, with the total of over 14300 SCI citations. His H index is 63. He also holds more than 150 patents. In the past, he chaired or co-chaired 21 international conferences/symposia.

	请“(”您的议题范畴
	
	


	演讲题目

Speech Title
	铸造单晶的生长和缺陷控制



	摘要/演讲概要

Abstract/Brief Introduction of the Speech
	光伏产业在过去15年迅速发展，成为重要的高新技术产业，而其基础材料是硅晶体。目前，直拉硅单晶和铸造多晶硅是主要的太阳电池材料，其占据了90%以上的光伏电池材料市场。直拉硅单晶的晶体质量好，电池效率高，而铸造多晶硅能耗低、对原材料的要求低，各自具有一定优点。最近，利用铸造技术制备铸造单晶已经在产业界规模应用，是光伏用晶体硅的重要发展方向。
报告将阐述铸造单晶的研究历史和现状，讨论铸造单晶生长技术和晶界、位错的控制技术，报告位错对电池效率的影响，研讨抑制位错的可能途径，并讨论铸造单晶今后发展的方向和困难。
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